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ekildeki yapı kullanılarak pu pul kazanç katı gerçekle tirilecektir.  Kazanç katının
sa laması gereken özellikler a a ıdaki tabloda verilmi tir. Devre VDD = VSS =2.5V’luk 
simetrik kaynakla beslenecektir ve çıkı ın kapasitif yükleri sürebilmesi istenmektedir. 

Tablo 1: Sa lanması gereken di er özellikler: 
Gerilim kazancı > 40dB 
Yükselme E imi > 10V/µsn 
Çıkı  salınım aralı ı -1.5V  VO  1.5V 
Yük kapasitesi CL  25pF 

a- VB gerilimlerini üretmek üzere uygun bir devre yapısı önererek tasarlayınız ve 
ekildeki devreye ekleyiniz,  devredeki tüm tranzistorların boyutlarını ve gerekli 

kutuplama akımlarını belirleyiniz.  

SPICE benzetim programı yardımıyla i lemsel kuvvetlendiricinin 

b- VO = f(VI) DC gerilim geçi  karakteristi ini çıkartınız (CL = 0 ve yeteri kadar büyük 
de erli RL);
c- giri  dengesizlik gerilimini belirleyiniz. 
d- RL yük direncine farklı de erler vererek IO = f(VI) DC akım geçi  karakteristi ini
çıkartınız.



e-Kuvvetlendiriciyi çıkı  gerilimi 0V olacak biçimde kutuplayarak SPICE programı
yardımıyla yüksüz durumdaki (CL = 0 ve yeteri kadar büyük de erli RL) açık çevrim 
frekans e risini çıkartınız.
f- CL yük kapasitesine çe itli de erler vererek devrenin frekans e risini  ve çıkı
i aretinin yükselme e imini inceleyiniz. 
g- RL yük direncine farklı de erler vererek (f) de istenenleri tekrarlayınız.
h- Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız. Tasarım hedeflerine ula ıp ula amadı ınızı
irdeleyiniz. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı
biçimde içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Tablo 2: 0.5µm MIETEC CMOS proses model parametreleri 
.MODEL NT NMOS LEVEL=3 

+UO=460.5 TOX=1.0E-8 TPG=1 VTO=.62 JS=1.8E-6 XJ=.15E-6 RS=417 RSH=2.73 LD=0.04E-6 ETA=0 
+VMAX=130E3 NSUB=1.71E17 PB=.761 PHI=0.905 THETA=0.129 GAMMA=0.69 KAPPA=0.1 AF=1 
+WD=.11E-6 CJ=76.4E-5 MJ=0.357 CJSW=5.68E-10 MJSW=.302 CGSO=1.38E-10 CGDO=1.38E-10 

+CGBO=3.45E-10 KF=3.07E-28 DELTA=0.42 NFS=1.2E11 
.MODEL PT PMOS LEVEL=3 

+UO=100 TOX=1E-8 TPG=1 VTO=-.58 JS=.38E-6 XJ=0.1E-6 RS=886 RSH=1.81 LD=0.03E-6 ETA=0 
+VMAX=113E3 NSUB=2.08E17 PB=.911 PHI=0.905 THETA=0.120 GAMMA=0.76 KAPPA=2 AF=1 
+WD=.14E-6 CJ=85E-5 MJ=0.429 CJSW=4.67E-10 MJSW=.631 CGSO=1.38E-10 CGDO=1.38E-10 

+CGBO=3.45E-10 KF=1.08E-29 DELTA=0.81 NFS=0.52E11 


